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TRANZYSTORY p-n-p
O AF426, AF427, AF428, AF429 i AF430

Tranzystory germanowe stopowo-dyfuzyjne malej mocy
wielkie] czestotliwosci.

Tranzystory AF426 i AF427 sg przeznaczone do stosowa-
nia we wzmacniaczach poSredniej czestotliwoseci w tran-
zystorowych odbiornikach AM/FM oraz we wzmacnia-
czach w.cz. i mieszaczach odbiornikéw tranzystorowych
z zakresem fal kroétkich, §rednich i diugich. Tranzystory
AF428, AF429 i AF430 sg przeznaczone do stosowania we
wzmacniaczach poéredniej czestotliwo$ci w odbiornikach
tranzystorowych AM oraz w ukladzie mieszacza odbior-

nikéw tranzystorowych z zakresem fal §rednich i diugich.
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Tranzytor w obudowie metalowej TO5(CE21)

DANE TECHNICZNE

Wartosci dopuszezalne paramefrow eksploatacyjnych

Napiecie kolektor-baza —Ucg 20 v
Napiecie kolektor-

-emiter —Ucgs 20 v
Napiecie emiter-baza  —Ugpy 1 v
Prad kolektora —Ic 10 mA
Temperatura zlgcza t; 348 K

(75 °C)
Zakres temperatury
skladowania sty 218..343 K
(—55...+170°C)
Moc strat kolektora )
pPrzy tems = 298 K Pc 50 mwW

(25°C)
JParametry termiczne

Rezystancja termiczna

zlgezerotoczenie Ringj—ay <1000 K/W

2 Rlamentv nolnrrewandnikowe

goobgopcBOOO0O0OO0D2000000
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TRANZYSTOR AF426

Parametry statyczne

przy tams = 298K

(25°C) min, typ.  maks,
Prad zerowy kolek-

tora

przy —Ucg =6V —Icpy — 1,65 8 IJA

przy =Ucg =6V, '

tamp = 343 K (70°C) —Icpo — 40 350 pA

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic =50 pA,

Ig=0 —Upmrcsr 20 — -— v
Napiecie przebicia

kolektor-emiter

przy — Ic =50 pA,

Rpg =10 —Uprces 20 — — \'
Napigcie przebicia

emiter-baza

przy —Ig = 50 pA,

~Ic=0 —Upgresn 1 —_ _ v

Parametry dynamiczne

przy tamo = 298K
(25°C) min. typ.  maks,

Czestotliwosé gra-
niczna
przy —Ucg =6V,
—Ic=1 mA,
f =20 MHz fr 40

Wspélezynnik
szumoéw
przy ~Uce =6V,
"'Ic =1 mA,
f=0,5 MHz,
Ry =500 Q

Warto§é matosygna-
lowa wspbiczyn-
nika wzmocnienia
pradowego*
przy ~Uce =6V,
—Ic =1 mA,
f=1kHz

75 ~— . MHz

ho1eKLIT 30 — 60 —_
kKLIII 40 — 120 —
kLIV 100 — 300 —

* Podzialu na klaéy dokonuje sie na 2yczenie odbiorcy okreslcne
w zaméwieniu.


http://www.dzsc.com/ic/sell_search.html?keyword=AF426
http://www.jdbpcb.com/J/
http://pdf.dzsc.com/
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Parametry czwornikowe

Punkt pracy: —Ucg=6V,—Ic=1mA,f=05MHz

Admitancja wejScio-
wa
Yie = guet o Cre gue
Cite
Admitancja przeno-
szenia wstecz
Yize = grzetj0 Crze G12e

Cize
Modut admitancii
przenoszenia
w przéd [Yote|
Admitancja wyjScio-
wa
Yae = gogetjw Cose  O2e
Case

Punkt pracy: —Ucg=8V, —I¢

Admitancja wejScio-
wa
Yie = guetio Cite 911e
Cite
Admitancja przeno-
szenia wstecz
Yize = g12e i Cize G120

Crze
Modut admitancji
przenoszenia w
przéd IYgléi
Admitancja wyjScio-
wa
Ya2e = gszet i Core gs2e
Cﬂe

 TRANZYSTOR AF427

Parametry statyczne

przy temp = 298 K
(25°C)

Prad zerowy kolek-
tora
przy —Ucg =6V
przy —Ucp =6V,
tamp = 343K (70°C) —Icpo

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic=50pA,
Ig=0

Napiegcie przebicia
kolektor-emiter
przy —Ic =50 pA,
RBE =0

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Ig = 50 pA,
—Ic =0

_ICBO

Parametry dynamiczne

Przy tamp = 208 K

(25°C)
Czestotliwo$é gra-

niczna

przy —Ucg =8V,

—'Ic =1 mA,

f=20MHz " fr

—U(srycBo

—U(BrycES

—U@srEBo

min,

30

20

20

40

typ.

0,45
75

0,2
1,5

35

1,5
4

1,7
60

20
1,3

32

40
3,5

typ.

1,5

40

typ.

75

maks.

3

80

30
1,8

75

maks,

350

maks.

mS
pF

us

mS

usS
pF

=1mA, f=10,7 MHz

mS
PF

uS
pF

mS

nS

nA

MHz

Wspébtezynnik szu-
méw
przy —Ucz =6V,
—1I c*= 1 mA,
§ = 0,56 MHz,
Ry =500Q F
Warto§¢ matosygna-
towa wspblczyn-
nika wzmgqcnienia

pradowego*

przy —=Uce =6V,

—Ic =1 mA,

f=1kHz haekl. II
kl. III
kl. IV

Parametry czwornikowe

30
40
100

60 —
120 —
300 —

Punkt pracy: ~Ucg=8V, —Ic=1mA, f=0,5 MHz

Admitancja wejécio-
wa
Yite = gutetjo Cite g11e
i Clle
Admitancja przeno-
szenia wstecz
Yise = grzetjoo Cize Gr2e

Cize
Modul admitancji
przenoszenia
w przod [Vare]
Admitancja wyj§cio-
wa
Yaze = g2zet i Coze Czze
Caze

min.

typ.

0,55
75

0,2
1,8

317

3
45

maks.

— uS

— ”S
— pF

Punkt pracy: —Ucg =8V, —Ic=1mA, f=10,7MHz

- Admitancja wyj$cio-

wa
Yite = gnetjo Cue Gute
clle
Admitancja przeno-
szenia wstecz
Yize = giget i Crae G12e

Clze
Modut admitancji
przenoszenia
w prz6d [Yare|
Admitancja wejScio-
wa
Yase = gmetjow Cre Goze
Coze

TRANZYSTOR AF428

Parametry statyczne

przy tamp = 298 K
(25°C) )
Prad zerowy kolek-
tora
przy —Ucg =6V
przy —Ucs =6V,
tamp = 343 K (70°C) ~Icpg
Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic = 50 uA,
—-I E= 0

—Icpo

—Urycro

27

20

1,7
60

20
1,7

34

50

typ.

1,5

40

5 mS
120 pF
60 nSs .
2,4 pF
—_ mS
150 pS

T pF
maks. ~
8 nA
350 pA
—_ v

* Podziatu na klasy dokonuje sie na zyczenle odblorcy okreSlone

w zaméwieniu,



Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy —Ic = 50pA,
RBE =0

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy —Ig = 50 A,
-1 c= 0

—Upryces 20 —

=Uwpsree 1 —
Parametry dynamiczne

pPrzy tomp = 298 K

(25°C) min. typ.

Czestotliwo$é gra-
niczna
przy —Ucg =86V,
—~Ic=1mA,
f= 20 MHz fr 40 55
Wspétezynnik szu- ‘
moéw
przy —=Uce =6V,
—Ic =1 mA,
f=0,5 MHz,

R, =500Q
Warto§¢ matosygna-
lowa wspébtezyn-
nika wzmocnienia

pradowego*

przy —Uce =6V,

—Ic =1 mA,

f=1kHz hz;ek.l. 11 30 _
kl. IIT 40 —
kL IV 100 —

Parametry czworaikowe

maks.

60
120
300

MHz

dB

Punkt pracy: —Ucg =6V, —Ic=1mA, f =05 MHz

min. typ.
Admitancja wejscio-
wa
Yite = guetjo Cue gue - 1
Ciie — 100
Admitancja przeno-
szenia wstecz
Yi2e = grzetjo Cize g1ze —_ 0,2
CIEB - 2)4
Modut admitancji
przenoszenia
w przdd |¥ 21} — 32
Admitancja wyj§cio-
wa
Yaze = P23e 30 Caze gge - 3
Cose — 8

maks.

mS
pF

TR

mS

pS
pF

Punkt pracy: —Ucg=6V, —Ic=1mA, f=10,7MHz

Admitancja wejcio-

wa
Yite = guet jo Cute guse - 1,7
Cue — 60
Admitancja przeno-
szenia wstecz
Yi2e = greetjow Crze Grze — 20
cl!z - 1)7
Modut admitancji
przenoszenia
w prz6d [Yarel 25 30
Admitancja wyj$cio-
wa
Yaze = gzetjw Caze goze -— 60
Case — 5,2

8
120

100
2,4

200
9.

mS
pF

us
pF

mS

S
pF

* Podzialu na klasy dokonuje sie na zyczenie odbiorecy okreSlone

w zaméwieniu,

TRANZYSTOR AF429
Parametry statyczne

przy temp = 208 K

(25°C) min,

Prad zerowy kolek-
tora
przy —Ucs =6V
przy ~Ucg =86V,
tamb = 343 K (7000) —ICBO —
Napigcie przebicia
kolektor-baza
przy —Ic =50 pA,

_ICBO J—

—Ig=0 —Umrces 20
Napigcie przebicia

kolektor-emiter

przy —Ic =50pA,

R =10 ~Uryces 20
Napiecie przebicia

emiter-baza

przy —Ig = 50 pA,

—Ic=0 —UsrEes 1

Parametry dynamiczne

przy tems — 298K

(25°C) min.

Czestotliwo$é gra-
niczna
przy —~Uce =6V,
-1 c=1 mA,
f =20 MHz fr 40
Wsp6tezynnik szu-
méw
przy —Ucg =8V,
—Ic=1mA,
f = 0,5 MHz,

Ry =500Q
Warto§é matosygna-
towa wspblczyn-
nika wzmocnienia

pradowego*

przy —Uceg =6V,
—Ic=1mA,

f = 1kHz hme

F —

kl.II 30
k1. IIT 40
kL IV 100

Parametry czwornikowe

Punkt pracy:

min,
Admitancja wejScio-
wa
Yite = guetio Cie Gue -
Cue -
Admitancja przeno-.
szenia wstecz
Y12 = O1setiw Crze G1ze —
Cize -
Modut admitancji
przenoszenia
w prz6d |Ya1e] 28
Admitancja wyjScio-
wa
Yaze = goetjo Coze gose -
Cere —_

typ.

1,5

40

typ.

50

typ.

1
100

0,2
2

32

3-7411

maks,
8 RA
350 pA
— v
_ \'
— v
maks.

4
- MHz
— dB
80 _
120 —
300 —

—Uce=6V, —I¢ = 1mA,f=0,5MHz

maks.

1,5 mS
1795 pF
0,5 S
24 DF
—_ mS
5 usS
10 pF
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TRANZYSTOR AF430

Parametry statyczne

Parametry czwornikowe

Punkt pracy: —Uce=6V, ~Ic=1mA, f=05MHz

Przy tams = 298 K (25°C) min. typ. maks. min. typ. maks.
Prad zerowy kolektora . Admitancja wej§cio-

przy —Ucg =6V —Icpp —_ 1,5 8 wA wa

przy —Ucp =6V, Yite = gnetjo Cuie gne — 1,2 2 mS

tamb = 343 K (10°C) —Icmo — 40 350 pA Cite — 175 200 DpF
Napiecie przebicia . .

kolektor-baza Admlt.f_mqa przeno

I =50 uA szenia wstecz ‘
przy ='c e _ < Yize = g1zt Jo Crze Gioe — 05 2 us
—Iz=0 Upsrcse 15 —_ - v C 3 4 F
e s o . 1% _ P

Napiecie przebicia ) )

kolektor-emiter Modut admitancji

przy —Ic =50 pA, przenoszenia

Rge=10 ~Uprces 15 — — Vv w przéd [Yare| 25 27 — mS
Napiecie przebicia Admitancja wyjécio-

emiter-baza wa

przy _,IE =50pA, Yoo = gazetjo Coze goze - 8 10 ps

—Ic=0 —UesrEes 1 - — v Case — 9 12 pF
Parametry dynamiczne Punkt pracy: —Ucg=6V, —Ic=1mA, f=10,TMHz

przy tams = 298 K (25°C) min. _typ. _ maks. Admitancja wejScio-
Czestotliwo§é graficzna wa

przy —Uce =6V, Yiie = guetjo Cie gute _ 12 —_ mS

—Ic=1 ma, Cue —_ 150 _— pF
Wf —;6-120 MHT{ szum. mjr 30 50 — Miz Admitancja przeno-

p czyr;]x.u _lelv szenia wstecz

przy CE D) Yise = g12et i Crze G12e — 180 — pS

Tl 1mA Ce — 4 — F

f = 0,5 MHz, R

R, =500Q Modut admitancji
Wartoéé matosygna- F — 3 —_ dB przenoszenia

towa wspblczyn- w przéd [Yare] - 22 — mS

nika wzmocnienia Admitancia wyjScio-

pradowego* wa '

przy —Ucz =6V, Yy = Orze 00 Crze O — 250 — pS

—Ic=1mA, Cage — 10 —_ pF

f=1kHz hye KLII 20 —_ 60 —

kL IIT 40 - 120 — * Podziatu na klasy dokonuje sie na Zyczenie odbiorcy okrelone
kL.IV 100 ~— 300 — w zaméwieniu.
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BIURO ZBYTU SPRZETU
TELERADIOTECHNICZNEGO
ul, Nowogrodzka 50

00-695 Warszawa

Telefony: 289411, 286471
Teleks: 813435

T UNITRA
LJ UNIZET
NAUKOWO-PRODUKCYJIJNE CENTRUM
POLPRZEWODNIKOW ,,TEWA”

ul, Komarowa 5

02-675 Warszawa

Telefon: 431431

Teleks: 813219



